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 عنوان فارسی مقاله :

 معکوس F کلاس و میکروموج F کلاس توان های کننده تقویت طراحی

GaAs pHEMT و GaN فناوری از استفاده با

 عنوان انگلیسی مقاله :

Microwave Class-F and Inverse Class-F Power Amplifiers 

 Designs using GaN Technology and GaAs pHEMT 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  
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